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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

 

Ι. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Ονοματεπώνυμο               : 

Ημερομηνία γεννήσεως    : 

Τόπος γεννήσεως              : 

Διεύθυνση εργασίας         : 

 

 

 

 

Απασχόληση                      : 

  Οικογενειακή κατάσταση: 

Νικόλαος Γεωργουλάς 

Νοέμβριος 1952 

Νέα Καρυά Επαρχίας Νέστου, Νομού Καβάλας  

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών  

Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης του 

Δ.Π.Θράκης,  

Τηλ. (0541) 79551, Fαx. (0541) 79545  

e – mail: ngeorgou@ee.duth.gr 

 Καθηγητής του Δ.Π.Θ. 

Παντρεμένος, δύο παιδιά 37 ετών  

 

ΙΙ. ΣΠΟΥΔΕΣ 

 

1. 1978-Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (Dipl. Ιng.) του Τεχνικού Πανεπιστημίου του 

Μονάχου, Γερμανίας (TUM) 

2. 1981-Διδακτορικό Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (Dr. Dipl. Ing.) τoυ Τεχνικού 

Πανεπιστημίου Μονάχου, Γερμανίας (TUM). 

 

ΙΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ 

 

Α. Διδασκαλία 

1. 1984-1985: Διδασκαλία του μαΘήματος "Τεχνολογία Ηλεκτροτεχνικών και Ηλεκτρονικών 

Υλικών ΙΙ" στους φοιτητές του 4ου εξαμήνου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών Δ.Π.Θράκης. 

2. 1985-1986: Διδασκαλία του μαθήματος "Εισαγωγή στη Μεταλλογνωσία" στους φοιτητές του 

2ου εξαμήνου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του 

Δ.Π.Θράκης. 

3. 1985-1986: Διδασκαλία του μαθήματος "Ειδικά Κεφάλαια Μεταλλογνωσίας" στους φοιτητές 

του 3ου εξαμήνου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

του Δ.Π.Θράκης. 

4. 1986-2000: Διδασκαλία του μαθήματος "Ηλεκτρονικός Θόρυβος" στους φοιτητές του 6oυ 

εξαμήνου τουΤμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του 

Δ.Π.Θράκης. 

5. 1986-1989: Διδασκαλία του μαθήματος "Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών" στους 

φοιτητές του 2 εξαμήνου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών του Δ.Π.Θράκης 

6. 1986-1992: Διδασκαλίατου μαθήματος "Ηλεκτρονική Ι" στους φοιτητές του 5 εξαμήνου του 

Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π.Θράκης.  

7. 1989-1990: Διδασκαλία του μαθήματος "Ηλεκτρονική ΙΙΙ" στους φοιητές του 7ου εξαμήνου 

του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π.Θράκης. 
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8. 1989-1994: Διδασκαλία του μαθήματος "Οπτοηλεκτρονική και Οπτικές 'Ινες" στους 

φοιτητές του 9ου εξαμήνου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών καο Μηχανικών 

Υπολογιστών του Δ.Π.Θράκης. 

9.  1993 - σήμερα:  Διδασκαλία του μαθήματος "Κβαντοηλεκτρονική και Ολοκληρω- 

     μένη Οπτική" ή με το σημερινό τίτλο “Οπτοηλεκτρονική” του 9ου εξαμήνου του Τμήματος 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π.Θράκης. 

10. 2004 - σήμερα:  Διδασκαλία του μαθήματος "Φωτοβολταϊκά Στοιχεία και Εφαρμογές" 

       του 8ου εξαμήνου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

       Υπολογιστών του Δ.Π.Θράκης. 

11. 1995 - σήμερα:  Διδασκαλία των Μεταπτυχικών Μαθημάτων:  

1. Τεχνολογία VLSI και προσομοίωση διεργασιών 

2. Μοντελοποίηση και Προσομοίωση Ημιαγωγικών Διατάξεων 

3.Αισθητήρες και Ενεργοποιητές βασισμένοι στην Μικροτεχνολογία 

 

Β. Συμβολή σε Μεταπτυχιακές Σπουδές 

 

1. Επιβλέπων  και μέλος τριμελών Επιτροπών  Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Διατριβών  

      του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΔΠΘ και άλλων 

      Πανεπιστημίων του Εσωτερικού.  

2. Διδασκαλία Μεταπτυχιακών των Μεταπτυχιακών Μαθημάτων: 

 

            Μοντελοποίηση και Προσομοίωση Ημιαγωγικών Διατάξεων 

Αισθητήρες και Ενεργοποιητές βασισμένοι στην Μικροτεχνολογία 

 

ΙV. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤIΚΗ ΕΜΠΕIΡIΑ ΚΑI ΕΡΕΥΝΗΤIΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 

Α. Ακαδημαϊκές και επαγγελματικές θέσεις 

 

1. 1978-1982: Επιστημονικός Συνεργάτης στην 'Εδρα Τεχνικής Ηλεκτρονικής του Τεχνικού 

Πανεπιστημίου Μονάχου  (TUM) 

2. 1982-1983: Δωδεκάμηνη θητεία στον Ελληνικό Στρατό, ως Γραφέας Ηλεκτρολόγος 

Μηχανικός.  

3. 1983-1985: Ωρομίσθιος Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι Καβάλας. 

4. 1985-1989: Λέκτορας του Τομέα Ηλεκτρονικής και Τεχνολογίας Συστημάτων Πληροφορικής 

του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π.Θράκης. 

5. 1989-1994:Επίκ. Καθηγητής του Τομέα Ηλεκτρονικής και Τεχνολογίας Συστημάτων 

Πληροφορικής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του 

Δ.Π.Θράκης. 

6. 1994-2002:Αναπλ. Καθηγητής του Τομέα Ηλεκτρονικής και Τεχνολογίας Συστημάτων 

Πληροφορικής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του 

Δ.Π.Θράκης. 

7. 2003- σήμερα: Καθηγητής του Τομέα Ηλεκτρονικής και Τεχνολογίας Συστημάτων 

Πληροφορικής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του 

Δ.Π.Θράκης. 
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8. 1995-1997: Διευθυντής του Τομέα Ηλεκτρονικής και Τεχνολογίας Συστημάτων 

Πληροφορικής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του 

Δ.Π.Θράκης. 

9. 1997-2001:  Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών του Δ.Π.Θράκης. 

10. 1997-2001: Μέλος της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θράκης. 

11. 1997-2001: Μέλος της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δ.Π.Θράκης. 

12. 1997- 2001 : Μέλος της Συγκλήτου του Δ. Π. Θράκης. 

13. 1997 – 2003: Μέλος της Επιτροπής Ερευνών του Δ. Π. Θράκης. 

14. 1997- 2003: Ιδρυματικός Υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης του Δ.Π.Θράκης. 

15. 2004- σήμερα: Διευθυντής του Εργαστηρίου “Mικροτεχνολογίας και Νανοτεχνολογίας” 

 

Β. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα 

 

1. Infrarotempfindlichkeit von Bulk-Barrier-Dioden, ερευνητικό πρόγραμμα διάρκειας 28 

μηνών σε συνεργασία του τεχνικού Πανεπιστημίου του Μονάχου και του Ερευνητικού 

Κέντρου της Εταιρίας Siemens (προϋπολογισμός 120.000 €). 

 2. Κατασκευή καi χαρακτηρισμός νέων άμορφων ημιαγωγικών υλικών. Επιστημονικός 

Υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος που χρηματοδοτήθηκε από κονδύλια του Ειδικού 

Λογαριασμού Κονδυλίων 'Ερευνας του Δ.Π.Θράκης, διάρκειας 12 μηνών (προϋπολογισμός 

12.000 €). 

3. Τεχνολογία άμορφων ημιαγωγών και Φ/Β στοιχείων για την εκμετάλλευση της ηλιακής 

ενέργειας. Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος που πραγματοποιήθηκε 

στα πλαίσια του ΠΕΝΕΔ, διάρκειας 24 μηνών (προϋπολογισμός 12.000 €). 

4. STRIDE ΗΕLLAS 8 («Βελτίωση της υποδομής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και Βιομηχανίας για 'Ερευνα και Τεχνολογική 

Ανάπτυξη (με την εγκαθίδρυση δεσμών R &D»). Υπεύθυνος της Φάσης 1 (Προμήθεια καi 

Εγκατάσταση του Ε+Τ Εξοπλισμού) του πιο πάνω Ερευνητικού Προγράμματος, που 

χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε. διαμέσου του ΥΒΕΤ,  του ΥΠΕΠΘ  και Δ.Π.Θ. (Επιτροπή 

Ερευνών) (προϋπολογισμός 2.205.000 €, περίπου).  

5. STRIDE ΗΕLLAS 187 («Ελληνικό Περιβάλλον Σχεδιασμού και Κατασκευής Πρωτοτύπων 

Κυκλωμάτων πολύ Υψηλής Κλίμακας Ολοκλήρωσης») που χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε. 

διαμέσου του ΥΒΕΤ, του ΥΠΕΠΘ και Δ.Π.Θ. (Επιτροπή Ερευνών) (προϋπολογισμός 103.000 

€, περίπου) 

6. Σχεδιασμός, κατασκευή, μελέτη και βελτιστοποίηση φωτοδιόδου Si με      υψηλή 

κβαντική απόδοση  στην μπλε περιοχή του ορατού φάσματος. Επιστημονικός Υπεύθυνος 

του Ερευνητικού προγράμματος που πραγματοποιείται στα πλαίσια του  ΠΕΝΕΔ’95, 

διάρκειας 24 μηνών (προϋπολογισμός 23.500 €). 

7. Ίδρυση, Ανάπτυξη και Λειτουργία Γραφείου Διασύνδεσης του Δ.Π.Θ. Επιστημονικός 

Υπεύθυνος του Έργου που πραγματοποιείται στα πλαίσια του Α ΕΠΕΑΕΚ, διάρκειας τριών 

ετών (προϋπολογισμός 820.000 €.). 

8. Σειρήνες, «Το εργαστήριο Φυσικής του Γυμνασίου ως Τεχνολογικό Κέντρο Παγκόσμιας 

Επικοινωνίας και Μάθησης», Α’ Φάση: Μελέτη στα πλαίσια του Α ΕΠΕΑΕΚ. 

(προϋπολογισμός 30.000 €).(συμμετοχή 
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9. Σειρήνες, «Το εργαστήριο Φυσικής του Γυμνασίου ως Τεχνολογικό Κέντρο Παγκόσμιας 

Επικοινωνίας και Μάθησης», Β’ Φάση: Παραγωγή Εκπαιδευτικού Λογισμικού στα 

πλαίσια του Α΄ ΕΠΕΑΕΚ (προϋπολογισμός 88.000 €).(συμμετοχή 

10. Βελτίωση της Υποδομής του Εργαστηρίου Μεταλλογνωσίας του Τμήματος ΗΜ & ΜΥ 

του Δ.Π. Θράκης.  Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου που υλοποιείται με κονδύλια του 

ΤΣΜΕΔΕ (προϋπολογισμός 40.000 €). 

11.  Επέκταση της βελτίωσης της Υποδομής του Εργαστηρίου Μεταλλογνωσίας του 

Τμήματος ΗΜ & ΜΥ του Δ.Π. Θράκης.  Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου που 

υλοποιείται με κονδύλια του ΤΣΜΕΔΕ (προϋπολογισμός 18.000 €).   

12. Ίδρυση Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Δ.Π. Θράκης στα πλαίσια 

του Α ΕΠΕΑΕΚ (προϋπολογισμός 294.000 €)(συμμετοχή) 

13.  Ανάπτυξη Προηγμένων Εύκαμπτων Κλωστοϋφαντουργικών και άλλων Υλικών με 

Φωτοβολταϊκά Στοιχεία.Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου που υλοποιείται στα πλαίσια 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΜΘ 2000-2006, Μέτρο 2.1 (Κοινοπραξίες Έρευνας και 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε Τομείς Εθνικής Προτεραιότητας) ,συνολικού προϋπολογισμού 

999.700,00 € ( Συνεργαζόμενοι Φορείς: ΘΡΑΚΙΚΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ, ΑΛΟΥΚΟΜ , 

DON & LOW , ETAKEI) 

14. ΘΑΛΗΣ - CYBERSENSORS - Σύστημα Δειγματοληψίας Ποταμών Υψηλής Συχνότητας 

για Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων (CYBERSENSORS) ΚΑΕ - 80193», το 

οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΕΥΔ/ΕΠΕΔΒΜ)  

15. ΘΑΛΗΣ- NitPhoto : “High Efficiency III-Nitride Semiconductors Photovoltaic 

Devices”ΚΑΕ-3568” το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΕΥΔ/ΕΠΕΔΒΜ 

16. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011-“Next Generation of Low Cost Thin Film Silicon Solar Panels with  

Improved High Energy Yield”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΕΥΔ/ΕΠΕΔΒΜ) 

17. ESA, “High Specific Energy Lithium Cells for Space Exploration”, το οποίο 

χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  (ESA, European Space Agency 

 

Γ. Εκπαιδευτικές άδειες και Επισκέψεις σε Παν/μια του Εξωτερικού  

 

1. Σεπτέμβριος 1988-Φεβρουάριος 1989: Τεχνικό Πανεπιστήμιο Μονάχου, 'Εδρα Τεχνικής 

Ηλεκτρονικής, Γερμανία (Εκπαιδευτική 'Αδεια). 

2. Οκτώβριος 1992: Ερευνητική συνεργασία με Ερευνητές της 'Εδρας Τεχνικής Ηλεκτρονικής 

του Τεχνικού Πανεπιστημίου του Μονάχου στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος 

"ΠΕΝΕΔ" (Επίσκεψη). 

3. Οκτώβριος 2007: Ερευνητική συνεργασία με Ερευνητές της 'Εδρας Τεχνικής Ηλεκτρονικής του 

Τεχνικού Πανεπιστημίου του Μονάχου στα πλαίσια  Ερευνητικού Προγράμματος  

 

Δ. Οργάνωση Επιστημονικών Συνεδρίων 

 

1. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του V Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς 

Καταστάσεως, που έγινε στην Ξάνθη, Σεπτέμβριος 1989. 
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2. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του "Τετάρτου Εθνικού Συνεδρίου για τις 'Ηπιες Μορφές 

Ενέργειας", που έγινε στην Ξάνθη, Οκτώβριος 1992. 

3. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του XI Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς 

Καταστάσεως, που έγινε στην Ξάνθη, Σεπτέμβριος 1995. 

4. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του ΧVII Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς 

Καταστάσεως, που έγινε στην Ξάνθη, Σεπτέμβριος 2001. 

 

V. ΕΠIΣΤΗΜΟΝIΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ 

 

1. Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. (T.E.E.) 

2. Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής στην Επιστημονική Σειρά ΙΙΙ των εκδόσεων του Τ.Ε.Ε. 

(Θέματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής). 

3. Μέλος του Ι.Η.Τ (Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου). 

4. Μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Επιστήμης και Τεχνικής της Συμπυκνωμένης Ύλης 

(Μ.Ε.Ε.Ε.Τ.Σ.Υ.) 

5. Μέλος της Επιστημονικής Εταιρείας Micro & Nano 

 

VI. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝIΚΩΝ ΕΡΓΑΣIΩΝ 

 

Α. Διδακτορική Διατριβή 

 

1. "Infrarotempfindlichkeit von Bulk-Barrier-Dioden",Dissertation bei der Technischen 

Universitat Munchen, Δεκέμβριος 1981 

2.  
B. Εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων με 
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